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摘要(译)

1。一种顶部发射型有机发光二极管显示基板，具有多个子像素区域，其
中顶部发射型有机发光二极管显示基板的每一个包括基底基板; （1）上
的薄膜晶体管（20），所述薄膜晶体管（20）包括漏电极（7）;和位于
远离基础衬底（1）的漏电极（7）侧上的有机发光二极管（30）。有机
发光二极管（30）包括在漏极（7）远离基础衬底（1）的一侧上的第一
电极（10）;位于第一电极（10）远离漏电极（7）的一侧上的有机层
（11）;以及在所述有机层（11）远离所述第一电极（10）的一侧上的第
二电极（12）。第一电极（10）是基本上透明的电极并且电连接到漏电
极（7）。漏电极（7）是反射电极。第二电极（12）是基本上透明的电
极。
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